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              ฟิล์มบางอลูมิเนียม ฟิล์มบางทองแดง และฟิล์มบางอลูมิเนียม-ทองแดงทีเ่คลือบ บนแผ่นกระจกสไลด์
ดว้ยวิธอีาร์เอฟสปตัเตอริง ใช้ความดนักอ่นการเคลือบฟิล์มประมาณ 2 ×10 -5  mbar ความดนักา๊ซอาร์กอนขณะ
เคลือบประมาณ 8×10-3 mbar ใช้เปา้สารเคลือบเปน็อลูมิเนียมบริสทุธิ์  และทองแดงบริสทุธิ์ 99.9% ขนาดเสน้
ผ่านศนูย์กลาง 3 in เทา่กนัและมีความหนาขนาด 0.125 in  และ  0.188 in ตามล าดบั  ก าลังไฟฟ้า ที่ใช้ในการ
เคลือบฟิล์มมี 4 คา่ คอื 170, 180 , 190 และ 200 W  และใช้เวลาในการเคลือบฟิล์มอลูมิเนียม และฟิล์มทองแดง   
3 ช่วง คอื 1.5 , 3 และ 4.5 ช่ัวโมง ปรากฏว่าฟิล์มบางทองแดงมคีวามหนาและอัตราการเคลือบ ฟิล์ม มากกว่าฟิล์ม
บางอลูมิเนียม โดยความหนาและอัตราการเคลือบฟิล์มมีคา่เพ่ิมขึ้น ตามก าลังไฟฟ้าและเวลาทีใ่ช้ในการเคลือบ
ฟิล์มทีเ่พ่ิมขึ้น  
 
             การเคลือบฟิล์มบางทองแดงบนฟิล์มบางอลูมิเนียมทีก่ าลังไฟฟ้าเทา่กนั 4 คา่และ ใช้เวลา ในการเคลือบ  
3.0 ช่ัวโมง ไดจ้ากฟิล์มบางอลูมิเนียม-ทองแดง เมื่อศกึษาโครงสร้างขนาดเล็กดว้ยการเล้ียวเบนรังสเีอกซข์อง
ฟิล์มบางอลูมิเนียม-ทองแดงทีอ่บฟิล์มทีอุ่ณหภูมิ 200, 300, 400 และ      500 C เปน็เวลา 5 ,10 ช่ัวโมง พบว่า
ฟิล์มบางทกุตัวอย่างปรากฏพีคการเล้ียวเบนของระนาบ (111) ของ อลูมิเนียม  ส าหรับ ฟิล์ม บาง ที่เคลือบดว้ย
ก าลังไฟฟ้าทัง้ 4 และอบฟิล์มทีอุ่ณหภูม ิ200 oC นาน 5, 10 ช่ัวโมง ปรากฏพีคการเล้ียวเบนรังสเีอกซพี์คทีส่อง
ของระนาบ (112) ของเฟส Al2Cu ทีมุ่ม 2  42.85 OC  มีขนาดเกรน D112  73 nm โดยขนาดเกรนและ ความ
เข้มการเล้ียวเบนของระนาบ (112) ของเฟส Al2Cu มีคา่มากขึ้น ตามก าลังไฟฟ้าทีใ่ช้ในการเคลือบฟิล์มทีส่งูขึ้น 
และอบฟิล์มทีอุ่ณหภูมิ 200 oC นาน 10 ช่ัวโมง  
 
            สภาพต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบางอลูมิเนียม-ทองแดง ทีห่าดว้ยวิธหีัววัดสีจุ่ด  พบว่าฟิล์มบางมีคา่สภาพ
ต้านทานไฟฟ้าลดลงตามก าลังไฟฟ้าทีใ่ช้ในการเคลือบฟิล์มทีส่งูขึ้น และอบฟิล์มทีอุ่ณหภูมิ  200 oC - 500 oC 
นาน 10 ช่ัวโมง โดยฟิล์มบางมีคา่สภาพต้านทานไฟฟ้าน้อยอยู่ในช่วง 1.1 – 1.6   m .m  
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